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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月24日(2013.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負極の集電体の表面に、アルカリ金属イオンの吸蔵及び放出が可能な第１の層を形成し
、
　前記第１の層の表面に、アルカリ金属を含む膜を形成して、負極を作製する蓄電デバイ
スの作製方法であって、
　前記第１の層に、前記アルカリ金属が含まれた活物質を前記負極として機能させること
を特徴とする蓄電デバイスの作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記負極の集電体の表面に、微結晶シリコンを形成し、
　前記微結晶シリコン中の非結晶シリコンを除去して、前記第１の層を形成することを特
徴とする蓄電デバイスの作製方法。
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